
Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники

Образовательная программа: 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, профиль:
Нанотехнология

Курс: 4, семестр : 7 

Факультет радиотехники и электроники

Семестр

7

1
Всего зачетных единиц

(кредитов)

2 Всего часов

3
Всего занятий в контактной

форме, час.

4    Лекции, час.

5    Практические занятия, час.

6    Лабораторные занятия, час.

7
     из них в активной и

интерактивной форме, час.

8     Аттестация, час.

9     Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

11

Виды самостоятельной работы

(курсовой проект, курсовая

работа, РГЗ, подготовка к

контрольной работе)

12 Вид аттестации

№ Вид деятельности

5

180

101

36

36

18

16

2

9

79

КП контр.

Э

Внешние требования

           з3. Знать особенности характеристик полупроводниковых элементов

           у3. Уметь выдвигать и проверять гипотезы, делать обоснованный выбор методов исследования свойств 

полупроводниковых приборов

           у5. Уметь использовать основы теории полупроводников для постановки и решения задач описания

процессов, происходящих в  приборах

           у6. Уметь прогнозировать изменение свойств элементов при изменении внешних условий и воздействии

вредных факторов

           з1. Иметь представление о перспективных направлениях развития полупроводниковой элементной базы

           у6. Уметь выбирать и использовать для расчета параметров исследуемого прибора конкретные методы,

применять программное обеспечение для проектирования и определения электрических характеристик

полупроводниковых приборов и устройств



           з14. Иметь представление о современных принципах построения теоретических моделей физических

процессов в полупроводниковых  приборах

           з3. Знать типовые программные продукты,  используемые для моделирования приборов твердотельной

электроники

           з2. Иметь представление о новейших методах  экспериментальных исследований  твердотельных

приборов и структур

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь

представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации

занятий

Физика полупроводниковых приборов

ОПК.7.з1 Иметь представление о перспективных направлениях развития

полупроводниковой элементной базы

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ОПК.3.у3 Уметь выдвигать и проверять гипотезы, делать обоснованный выбор

методов исследования свойств  полупроводниковых приборов

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.з14 Иметь представление о современных принципах построения теоретических

моделей физических процессов в полупроводниковых  приборах

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ОПК.3.у5 Уметь использовать основы теории полупроводников для постановки и

решения задач описания процессов, происходящих в  приборах

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ОПК.3.з3 Знать особенности характеристик полупроводниковых элементов

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа



Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.з3 Знать типовые программные продукты,  используемые для моделирования

приборов твердотельной электроники

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ОПК.3.з3 Знать особенности характеристик полупроводниковых элементов

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.1.у6 Уметь выбирать и использовать для расчета параметров исследуемого

прибора конкретные методы, применять программное обеспечение для

проектирования и определения электрических характеристик полупроводниковых

приборов и устройств

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.9.з2 Иметь представление о новейших методах  экспериментальных исследований 

твердотельных приборов и структур

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ОПК.3.у6 Уметь прогнозировать изменение свойств элементов при изменении внешних

условий и воздействии вредных факторов

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОПК.3.у5 Уметь использовать основы теории полупроводников для постановки и

решения задач описания процессов, происходящих в  приборах

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

 Литература

Основная литература

Дополнительная литература



Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение

 Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лабораторный стенд

№ Наименование Назначение

1 Осцилограф двухканальный приставка
АСК3106

Используются в учебном процессе


